
PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA B – 12 GIUGNO 2007

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti lavorino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali.

1) Calcolare il valore della tensione VO.
 Dati: VDD = 3.5 V, µncOX = 350 µA/V2, µpcOX = 120 µA/V2,
λ1 = 0, λ2 = λ3 = 0.2, R = 1.17 kΩ, VTHn = - VTHp = 0.8 V,
(W/L)1 = 20, (W/L)2 = (W/L)3 = 10

2) Calcolare il guadagno di tensione vo/vi.
Dati: RB = 1250 Ω, βFn = 90, βFp = 40, IC0 = 0.8 mA.

3) Considerando la funzione di trasferimento vO/vG, calcolare il massimo valore di A0 compatibile con la stabilità del
sistema.
Dati: Av = A0/(1+s/ωp), RG = RO = 50 Ω,  RF = 1 kΩ,  RL = 2 kΩ. 

4) Calcolare il valore del segnale di uscita vo(t) a t = 0.
Dati: vi(t) = ViM sin2πf0t (- ∞ < t < + ∞), ViM = 10 mV, f0 = 500 MHz, RD = 500 Ω, RG = 200 Ω,  RL = 1 kΩ,  CL = 1 pF, gm =
0.05 S, cGS = 0.5 pF.



5) Calcolare il valore di Vo(t) = Vo0 + vo(t), per t = 0.5 µs.
Dati: vi(t) = ViM cos2πf0t (- ∞ < t < + ∞), ViM = 20 mV, f0 = 1 MHz, VDD = 3 V, RD = 3 kΩ, R1 = 500 kΩ,  R2 = 400 kΩ,  RL =
2 kΩ,  µncOX = 350 µA/V2, (W/L) = 5, VTH = 0.7 V.

6) Considerando pari a Vγ = 0.7 V la caduta di tensione sul diodo, quando sia acceso, calcolare il valor medio di Vo(t).
Dati: vi(t) = ViM sinωt, ViM = 1.4 V, R1 = 1 kΩ, R2 = 20 kΩ.

7)  Calcolare il valore massimo di VBM per cui il circuito opera in condizioni di linearità.
Dati: VA(t) = VAM sinωt, VAM = 100 mV, VB(t) = VBM cosωt, VC = 5 V, R1 = 2 kΩ, R2 = 30 kΩ.

8) Dimensionare R in modo da ottenere vo/vi = - 500.

Dati: Q1 = Q2, rCE1 = rCE2 = 10 kΩ,  rCE3 → ∞, β1 = β2 = β3 → ∞, VEE = 3.5 V, Vγ = 0.7 V, RE = 10 Ω.


